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A jovébeni ndvekvd energiatermelés és felhasznélast érintd kihivasok miatt egyre
nagyobb az igény a megujuld, .zold” energiaforrasok — és kiilondsen a napenergia —
kiaknazisara. Ezen jelenleg elérhetd technologiak széles koriialkalmazasat azonban
korlatozza kis hatasfokuk, illetve az ehhez tarsuld relative nagy eléallitasi koltségiik
(hosszi megtériilési id6). A napenergia felhasznalasaban olcsé alternativit Jelenthetnek a
vezetd polimerekb6l és szervetlen félvezetdkbél képzett, szabalyozott szerkezeti
nanokompozitokon alapulé napelemek.

A kompozitok képzésnek szdmos elballitasi modja koziil a fotokatalitikus levalasztas
egy nagyon igéretes eljardsi méd mivel igy a szervetlen nanorészecskéket a vezetd polimer
sajat fotokatalitikus aktivitasat kihasznalva, in situ médon, magan a polimeren hozzuk létre.
Eziltal a szervetlen/szerves hatarfeliilet tulajdonsagait szabalyozhatjuk, és eldsegithetjiik a
toltésatvitelt.

Munkém soran 1D-s szerkezetii poli(3-hexiltiofén) nanoszalak felszinére CdS-t
valasztottam le fotokatalitikus tton. A CdS levélasinak mechanizmusa feltétezhetéen az,
hogy a poli(3-hexiltiofén) megvilagitjuk olyan hulldmhosszusagu fénnyel amelyet elnyel és
igy gerjeszteni tudjuk. Gerjesztddés kovetkeztében elektronok lépnek a vegyértéksavbol a
vezetési savba. A fotoelektronok a Cd*'-t vagy a Sgmolekulikat redukaljak (atomos, illetve
ionos reakciout) és igy lehetdség van arra, hogy a CdS levilhasson a polimeren (1.4bra).
Annak érdekében, hogy a keletkezd elektronok-lyuk parok élettartalma elég nagy legyen
(lejatszédhasson a redukcié) elektron-donorokat (pl. aszkorbinsav) sziikséges alkalmazni.

A nanokompozitok fokozatos kialakul4sat UV-lathat6 spektroszkopia segitségével
kovettik nyomon. Az igy eléallitott kompozitokat Transzmisszios Elektronmikroszképia

(TEM), Raman- és Infravoros-spektroszkopia valamint Réntgen Diffraktometris (XRD)
méréssekkel fogjuk jellemezni.

1. 4bra CdS fotokatalitikus levilasztasianak feltételezett mechanizmusa
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Készonetnvilvanitas:

A kutatis a TAMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-000] azonositd szamu ,Nemzeti Kivalésag
Program — Hazai hallgatéi, illetve kutatoi személyi tdmogatast biztosité rendszer
kidolgozdsa és miikddtetése konvergencia program” cimi kiemelt projekt keretében zajlott.

A projekt az Eurépai Unié tamogatasaval, az Eurdpai Szocialis Alap tarsfinanszirozasaval
valésul meg.

A szerz6k koszonik a ,TAMOP-4.2.2.A-11/ 1/KONV-2012-0047 ,,Uj, funkcionalis anyagok
aital kivaltott biologiai és kornyezeti valaszok” palyazat keretében kapott anyagi
Emogatast.
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